
佛 山 市 蓝 箭 电 子 有 限 公 司 

FOSHAN BLUE ROCKET ELECTRONICS CO., LTD. 

BTB08                                             双向可控硅/TRIAC 

用途：用于交流转换。 
Purpose: For AC switching operations. 

特点：高转换性能。 
Features: High commutation performances.  
极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)                                       

 

              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25℃) 

BTA08 参数符号 
Symbol 

测试条件 
Test condition 

信号区 
Quadrant 

 

SW CW BW 

单位 
Unit 

IGT(1) I-II-III MAX. 10 35 50 mA 

VGT 
VD=12V          RL=30Ω  

I-II-III MAX. 1.3 V 

VGD VD=VDRM  RL=3.3KΩ Tj=125℃ I-II-III MIN. 0.2 V 

IH(2) IT=500mA MAX. 15 35 50 mA 

I-III  MAX. 25 50 70 mA 
IL IG=1.2IGT          

II MAX. 30 60 80  

VT(2) ITM=11A  tp=380μs Tj=25℃ MAX. 1.55 V 

Vto(2) Threshold voltage Tj=125℃ MAX. 0.85 V 

Rd(2) Dynamic resistance Tj=125℃ MAX. 50 mΩ 

IDRM VDRM rated Tj=25℃ MAX. 5.0 μA 

IRRM VRRM rated Tj=125℃ MAX. 1.0 mA 

(dV/dt)(2) VD=67% VDRM gate open Tj=125℃ MIN. 40 400 1000 V/μs 

(dI/dt)c(2) (dV/dt)c=0.1V/μs   Tj=125℃ MIN. 5.4 - - A/ms 

 
Note 1：minimum IGT is guaranted 5% of IGT max.  
Note 2：for both polarities of T2 referenced to T1. 
 

参数符号 
Symbol 

测试条件 
Test condition 

数值 
Rating 

单位 
Unit 

VDRM/VRRM Tj=110℃ 600 V 

IT(RMS) TC=105℃ 8.0 A 

F=50Hz t=20ms 80 A 
ITSM 

F=60Hz t=16.7ms 84 A 

I
2
t    tp=10ms 36 A

2
s 

dI/dt F=120Hz Tj=125℃ 50 A/μs 

IGM Tp=20μs Tj=125℃ 4.0 A 

PG(AV) Tj=125℃ 1.0 W 

Tstg  -40～150 ℃ 

Tj  -40～125 ℃ 

Rth(j-a)  60 ℃/W 

Rth(j-c)           AC 1.6 ℃/W 
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